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  ـ براي يافتن ميدان الكتريكي بايد قطر مربع را محاسبه كنيم:» 2«گزينه  -1
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  باشد. تر مي از دوبار و نزديك بار كوچك
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  كنيم: حال برآيند نيروها را پيدا مي
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 (متوسط) ـ قانون كولن) ياب) (فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ ميدان الكتريكي (فضل
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  ياب) (فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ بار الكتريكي) (متوسط) (فضل
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ـ نيروي الكتريكي وارد بر ذره منفي خلاف جهت ميدان الكتريكي و برون سو خواهد بود » 2«گزينه  - 5

براي اين كه نيروي وارد بر ذره بيشينه باشد بايد نيروي مغناطيسي نيز برون سو باشد. طبـق قـانون   

  باشد. ره، جهت حركت آن به سمت غرب ميدست راست و با توجه به منفي بودن ذ

  

 ياب) (فصل سوم ـ مغناطيس ـ نيروي مغناطيسي وارد بر ذره باردار متحرك در ميدان مغناطيسي) (متوسط) فضل(

  كنيم: ـ ابتدا مقاومت سيم را حساب مي» 4«گزينه  -6
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  دهد. را نشان ميV40يعني سنج عدد با قطع كليد و جريان، ولت
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  يابد. درصد افزايش مي 60در نتيجه ظرفيت خازن 
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ـ ميدان مغناطيسي يك سيم راست طويل حامل جريان بر خط واصل بـين سـيم   » 1«گزينه  -10

مشاهده عمود است. بنابراين جهت جريان هر دو سيم  برون سو است و چون مطـابق   و نقطه
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كه طبق قاعده دست راست برون سو اسـت   يابد. در نتيجه ميدان داخل حلقه مدار كاهش مي
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  استفاده كنيم. Bبايد رو به بالا باشد و بايد از باتري  Eبنابراين 
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 (كتاب همراه علوي) (فصل سوم ـ مغناطيس ـ نيرو وارد بر ذره متحرك باردار در ميدان مغناطيسي) (دشوار)

  گردد. بنابراين: به بار مثبت جسم افزوده مي qـ با گرفتن الكترون به اندازه» 3«گزينه  -15
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